
























































































































































































































































专利名称(译) 液晶显示器及其制造方法

公开(公告)号 CN101126879A 公开(公告)日 2008-02-20

申请号 CN200710148735.9 申请日 2004-08-31

[标]申请(专利权)人(译) 富士通株式会社
友达光电股份有限公司

申请(专利权)人(译) 富士通株式会社
友达光电股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 富士通株式会社
友达光电股份有限公司

[标]发明人 田代国广
田坂泰俊
大室克文
吉田秀史
田中义规
杉浦规生
土井诚儿
泽崎学
田野濑友则
对马功
藤川彻也
尾田知茂
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IPC分类号 G02F1/1362 G02F1/1343 H01L27/12 H01L23/522 H01L21/28 G03F7/00 G02F1/133 G02F1/1333 
G02F1/1335 G02F1/136 G02F1/1368 G03F7/20 H01L21/00 H01L21/336 H01L29/786

CPC分类号 G02F1/133707 G02F1/134336 G02F1/133555

代理人(译) 张龙哺

优先权 2004025182 2004-02-02 JP

其他公开文献 CN100555049C

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/377c10c4-1eda-46a5-8255-3278925367bb
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034805793/publication/CN101126879A?q=CN101126879A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN101126879


该液晶显示器包括：第一基底2，包括栅极总线12a、数据总线28、形成
于栅极总线12a和数据总线28之间交点附近的薄膜晶体管18、以及像素
电极52，包括电连接于薄膜晶体管18的透射电极32a和电连接于透射电
极32a的反射电极48b；第二基底4，与第一基底2相对，并且包括与像素
电极52相对的对置电极68；以及密封在第一基底2和第二基底4之间的液
晶层6。反射电极48b形成于与栅极总线12a不同的另一栅极总线12b之
上，其间形成有绝缘层40。可避免施加于反射电极48b和对置电极68之
间的电压的下降，同时可利用不能用作透射区域的空间。因此可避免透
射部分的面积减少，同时可增加反射部分的面积，由此提供一种更高显
示质量的反射透射型液晶显示器。


